VEB Robotron-El ektroni k R esa

Bedi enanl ei tung fir ROM Modul Z 1013. 20
zum M krorechnerbausatz Z 1013

1. Techni sche Daten

Ei nsat zgebi et: Erweiterung des Spei cherberei ches fir

Fest wer t spei cher

Anzahl der Steckpl at ze: 4 Spei cherschal tkrei se
max. Taktfrequenz: 2 Mz + 0,1%

Bet ri ebsspannung: + 5V

St r omauf nahne: 180 mA, typisch
Abnmessungen: 95 mMm x 110 nm x 22 nm
Masse: max. 100 g

Acht ung!

Jegliche Anderung von konstruktiven und elektrischen Werten
bri ngen die Baugruppen in einen nichtreparaturfahigen Zu-
stand. Deshalb sind die Baugruppen im Reparaturfall im Oi-
gi nal zust and abzugeben.

Eingriffe durch den Kunden fiahren selbstverstéandlich zum
Erl 6schen der Garantieanspriche. Zur Wederherstellung der
Repar at ur f ahi gkeit werden kl ei ne Anderungen zu Lasten und auf
Ri si ko des Besitzers riuckgangi g genmacht.

Bei Lotarbeiten und bei Schaden durch falsche Beschaltung
erlischt der Garantieanspruch.

Bei Postversand ist die Baugruppe transportsicher zu verpak-
ken.

Anwendungshi nwei se

Die ROM Erweiterungsbaugruppen sind im Auslieferungszustand
far Speicherschaltkreise mt einer Kapazitdt von 2 KBytes
(z.B. U2716 C45) ausgelegt, fiur andere Schaltkreise sind die
W ckel ver bi ndungen zu &ndern (si ehe Bel egungspl an).
Fur den Anschlul3 des ROM Erweiterungsnoduls ist der Bau-
gruppentrager und der Stromversorgungsnodul erforderlich.
Die ROM Erweiterungsbaugruppen koénnen an allen beliebigen
St eckpl at zen des Baugruppentragers gesteckt werden.
Die Speicherschaltkreise und der ROM Mdul dirfen nur im
strom osen Zustand gewechselt werden.
Es sind stets nur Schal tkreise gleicher Speicherkapazitéat zu
ver wenden.
Der Speicherschaltkreis Al hat den niedrigsten Adrefl3bereich,
der Speicherschaltkreis A4 hat den hoéchsten AdrelRbereich
z.B. eingestellte unterste Adresse: 8000H

ROM Al Spei cherberei ch: 8000H bis 87FFH

ROM A2 Spei cher berei ch: 8800H bis 8FFFH

ROM A3 Spei cher berei ch: 9000H bis 97FFH

ROM A4 Spei cher berei ch: 9800H bis 9FFFH



